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摘要(译)

本发明公开了一种OLED器件的封装方法、OLED封装器件及显示装置，
属于OLED领域。所述方法包括：在待封装OLED器件上形成第一层无机
薄膜；在所述第一层无机薄膜的表面形成凹槽；在所述凹槽内形成第二
层有机薄膜；以覆盖所述第一层无机薄膜和所述第二层有机薄膜的方式
形成第三层无机薄膜。本发明通过在第一层无机薄膜上形成一个凹槽，
第二层有机薄膜形成在该凹槽内，在第二层有机薄膜形成的过程中，凹
槽四周的无机薄膜作为第二层有机薄膜的挡墙，使得有机材料流动被挡
墙挡住，从而保证第二层有机薄膜边缘形貌保持平齐，保证封装效果；
另外此种设计使第一层无机薄膜和第三层无机薄膜充分接触，保证了两
膜层的融合性，进一步保证封装强度和效果。
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